
Tecnologia apripista per le celle fotovoltaiche
La cella solare HIT (eterogiunzione con strato sottile in-
trinseco) di Sanyo è costituita da un wafer in silicio mono-
cristallino, rivestito da strati sottilissimi di silicio amorfo. 
Questo prodotto fornisce prestazioni e un rapporto prezzo/
effi cienza superiori a quelli degli altri moduli solari stan-
dard. I moduli HIT Sanyo sono in grado di generare una 
maggiore potenza d’uscita annua per superfi cie rispetto 
agli altri tipi convenzionali in silicio cristallino.

Elevate prestazioni ad alte temperature
Perfi no a temperature elevate, la cella solare HIT è in grado 
di fornire un rendimento maggiore di una cella solare con-
venzionale in silicio cristallino.

Caratteristiche speciali
I moduli solari HIT Sanyo non generano nessuna emissio-
ne, non presentano parti mobili e sono silenziosi. Le di-
mensioni dei moduli HIT permettono un’installazione a 
ingombro ridotto, con la massima potenza d’uscita possibi-
le in una determinata area del tetto. 

Nuova serie di moduli HD
La cella recentemente sviluppata con design a nido d’ape 
(HD) utilizza in maniera più effi cace il silicio, inserendo il 
numero massimo di celle rotonde in un modulo.

Elevati standard qualitativi
In osservanza delle norme ISO 9001 e 14001, le celle solari 
e i moduli HIT sono sottoposti a rigorosi controlli di qua-
lità e misurazioni per garantirne la conformità ai requisiti 
elettrici, meccanici ed estetici. Inoltre, tutti i prodotti dei 
moduli solari Sanyo rispettano i severi standard ambienta-
li della norma ISO 14001.

Garanzia 
Potenza d’uscita: 10 anni (90% della potenza minima 
d’uscita (Pmin))
20 anni (80% della potenza minima d’uscita (Pmin))
Difetti di fabbricazione: HDE1 - 2 anni, NKH5 - 5 anni 

Certifi cazioni
Marchio CE 
IEC 61215 & 61730
Classe di isolamento II

Moduli fotovoltaici Sanyo

Sanyo, marchio noto in tutto il mondo, ha svi-

luppato una straordinaria serie di moduli so-

lari ad alta resa. La linea migliora di anno in 

anno dal suo lancio avvenuto nel 1997.
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Sanyo - HIP-xxxHDE1
Sanyo - HIP-xxxNKHE5 Diagrams are for illustrative purposes only, all dimensions in mm

Note 1:  Values at Standard Test Conditions STC (Air Mass AM 1.5, Irradiance 1000 W / m2, Cell temperature 25 °C).  NOCT (nominal operating cell temperature) conditions: irradiation of 800 
W/m2, ambient temperature of 20 °C and wind speed of 1 m/sec.

Note 2: The values in the above table are nominal

Note 3: No rights may be derived from the foregoing information
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Model HIP-230HDE1 HIP-225HDE1 HIP-220HDE1 HIP-215NKHE5 HIP-210NKHE5 Units

Maximum Power (Pmax) 230 225 220 215 210 W

Module Effi ciency 16,6 16,2 15,9 17,1 16,7 %

Cell Effi ciency 19,2 18,8 18,3 19,3 18,9 %

No of Cells 240 72

Cell Material & Type 166mm HIT (mono-Si & a-Si) 125mm HIT (mono-Si & a-Si) mm

Max. Power Voltage (Vpm) 34,3 33,9 33,5 42,0 41,3 V

Max. Power Current (Ipm) 6,71 6,64 6,57 5,13 5,09 A

Open circuit voltage (Voc) 42,3 41,8 41,4 51,6 50,9 V

Short circuit current (Isc) 7,22 7,14 7,07 5,61 5,57 A

Warranted Minimum Power (Pmin) 218,5 213,8 209,0 204,3 199,5 W

Maximum Over-Current Rating 15 A

Output Power Tolerance +10 / -5 %

Maximum system voltage 1000 Vdc

Ambient Temperature -20 to +40 °C

NOCT 42,8 48,0 °C

Maximum Module Load 2400 (static) N/m2

Module Length * Width * Height 1610*861*35 1580*798*35 mm

Module Weight 16,5 15 Kg

Connector Type MC3

Cable length 1150 960 mm

Temperature coeffi cient of Pmax -0,3 %/°C

Temperature coeffi cient of Isc 2,17 2,14 2,12 1,68 1,67 mA/°C


